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3) возможно использование мобильного телефона в качестве бесконтактного
устройства регистрации мозговых волн, анализа биоинформационных жидких сред
организма для контроля жизнедеятельности человека с возможностью быстрой передачи
информации на большие расстояния;

4) ограничение разговора по телефону до трех минут с получасовым перерывом
между вызовами способствует улучшению когнитивных способностей, памяти и гибкости
мышления человека за счет резонанса частот электромагнитных волн телефона
с синхронной активностью нейронов в соматосенсорной коре мозга;

5) частое и длительное использование мобильного телефона приводит к угнетению
работы мозга, генетическим изменениям в организме, ослаблению иммунной системы,
ускоренному биологическому старению человека, изменению функциональности всей
биосистемы и отдельных ее элементов, которые сохраняются в течение получаса после
использования телефона;

6) снижение удельной поглощенной мощности мобильного телефона
до максимального безопасного значения SAR<0,24 Вт/кг помогает сохранить здоровье и
творческую активность человека, экранирование мобильных устройств и ограничение
времени и частоты их использования, применение интеллектуальных систем управления
шумами [1] препятствуют изменению вероятности возникновения определенных
мозговых команд и обеспечивают безопасность информационного пространства мозга
от внешних воздействий.

Проанализированы все типы сотовых телефонов всех мировых фирм по параметрам
воздействия излучений на старение организма человека и, в особенности, на работу
нейронов головного мозга.
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В миллиметровом диапазоне длин волн при разработке измерителей флуктуаций и
смесителей радиоприемных устройств используется ДБШ.

В измерителях флуктуаций измерителей СВЧ сигналов миллиметрового диапазона
важнейшую роль приобретают избыточные шумы (шумы типа 1/F),  так как они
определяют предельную чувствительность измерений в области доплеровских частот.
Установлено, что избыточные шумы наиболее сильно проявляются в области токов от 0,1
до 1 мА, который является основным рабочим режимом. Зачастую наблюдается минимум
при токах от 0,5 до 1 мА и затем быстрое увеличение с возрастанием тока. Все это
необходимо учитывать при выборе режима работы детектора (задание напряжения
смещения и выборе уровня мощности измеряемого сигнала). Объяснение этого факта
не дает какая-либо единая адекватная теоретическая модель.

В смесителях миллиметрового диапазона, где промежуточная частота составляет
десятки мегагерц, значительный интерес представляют высокочастотные шумы,
источниками которых являются дробовые шум и тепловые шумы диссипативных потерь.

Предлагаются математические модели, отражающие вклад различных источников
шума в общий шум диода с контактом металл-полупроводник.




